Van de Graaf Generator

fremderregt eigenerregt
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Electric field outside a parallel plate capacitor
G. W. Parker, Am. J. Phys. 70, 502 (2002) DOI: 10.1119/1.1463738

Potential vs. y In cm
V = 100 statvolts, W = 8 cm, L infinite
z: height above plate

1 statvolt (cgs) = 299.792458 V = ¢ / (10° m/s) V
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Relative Permittivitat oder Permittivitatszahl
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Permittinitatszahlen

10, 3,
Si,N, 7
ALO, 9

<
High-k-dielectrics
Y, 0, 15
Zro, 25
HfO, 25
La,O, 30
Ta, 0, 26
TiO, 80
’l/

low-kK-dielectrics

fluoriertes Silikatglas
amorpher Kohlenstoff
Polyimide
aromatische Polyether
Polyaryle
Fluoropolymere

pordse org. Materialien
silikatische Aerogele
mesoporose Silikatglaser

3,3..
2,7..
3,1..
2,7..
2,6...
1,9...
2,1..

1,8

1,3..

4,0
3,4
3,4
2,9

2,7
2,1

2,2

2,6






Energiedichte fc Im elektrischen Feld E in Materie:



Gaufldscher Satz fur Kondensator mit Dielektrikum
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